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	На рисунку зображено ... 



	10.
	При послідовному з'єднанні резисторів їх загальний опір … 



	11.
	При паралельному з'єднанні резисторів їх загальний опір … 



	12.
	При послідовному з'єднанні двох резисторів  загальний опір обчислюється формулою 

	13.
	При паралельному з'єднанні двох резисторів загальний опір обчислюється формулою  
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	14.
	Номінальний опір - це …. 

	15.
	Розсіювальна потужність резистора – це 

	16.
	Максимальна робоча напруга резистора – це ... 

	17.
	Питомий опір - це … 

	18.
	Припустима щільність струму провідника визначається … 

	19.
	До матеріалів високого опору відносять матеріали … 

	20.
	До матеріалів високої провідності відносять… 


	21.
	Ємність паралельно з'єднаних конденсаторів визначається як … 

	22.
	Ємність послідовно з'єднаних конденсаторів визначається як ….

	23.
	Номінальне значення ємності конденсатора– це … 

	24.
	Допустиме відхилення дійсної ємності від номінального значення … 

	25.
	Струм витоку конденсатора – це … 

	26.
	Температурний коефіцієнт ємності ТКЄ  …. 
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	Номінальна робоча напруга конденсатора – це … 
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	На рисунку зображено ... 



	33.
	Діелектриком в електролітичному конденсаторі являється …. 

	34.
	Перевагами електролітичних конденсаторів є … 

	35.
	Власна індуктивність конденсатора складається з …. 

	36.
	Недоліками електролітичних конденсаторів є …. 

	37.
	Перевагами керамічних конденсаторів є … 

	38.
	На рисунку зображено …. 
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	39.
	Ємність конденсатора визначається … 

	40.
	Еквівалентна схема конденсатора включає … 

	Тема 3. Індуктивні радіо компоненти

	41.
	Еквівалентна схема індуктивності включає … 

	42.
	В ідеальному індуктивному елементі напруга на індуктивності … 

	43.
	Для збільшення значеня індуктивності …. 

	44.
	Магнітопровід індуктивності може бути виготовлений …. 

	45.
	Основне призначення дроселя … 



	46.
	Резонансна частота  розраховується по формулі ….
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	При послідовному з’єднані індуктивностей загальна індуктивність розраховується як … 
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	При паралельному з’єднані індуктивностей загальна індуктивність розраховується як …
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	58.
	Номінальна індуктивність (величина ненормована)- це … 

	59.
	Допустиме відхилення індуктивності …. 

	60.
	Температурний коефіцієнт індуктивності котушки (ТКL) … 
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	На рисунку зображено …. 



	66.
	На рисунку зображено …. 



	67.
	На рисунку зображено …. 



	68.
	На рисунку зображено …. 



	69.
	Який найбільший недолік двохпівперіодної схеми випрямлення змінного струму з середньою точкою? 

	70.
	Важлива особливість тунельного діода - це те, що він має ділянку з. диференціальним опором…. 

	71.
	Чому різні струми через діод при прямому і зворотному зсуві? 

	72.
	Чи можна судити про справність діоду, знаючи прямий і зворотній опір? 

	73.
	p-n переходом називають…. 

	74.
	Наявність двох шарів протилежних електричних зарядів на межі напівпровідників призводить до … 

	75.
	Направлений рух зарядів під дією внутрішнього електричного поля створить струм, що називається… 

	76.
	При створенні переходу напівпровідників, із-за суттєвої відмінності концентрації рухомих зарядів утворюється струм, що називається…. 

	77.
	Дрейф носіїв заряду, це .... 

	78.
	На рисунку показано….. 





	79.
	На рисунку показано….. 




	80.
	вольтамперна характеристика р-n переходу це…. 

	81.
	при підвищенні температури р-n переходу…. 

	82.
	Випрямні діоди це напівпровідникові прилади, що призначені …. 

	83.
	Основними параметрами діодів для випрямлення струму є    

	84.
	Напівпровідникові стабілітрони призначені для … 

	85.
	На рисунку представлено… 


	86.
	Робоча область стабілітрона обмежена… 

	87.
	Світлодіоди  - це діоди… 

	88.
	Фотодіоди  - це діоди… 

	89.
	Варікапом називається напівпровідниковий діод, що…. 

	90.
	На рисунку зображено… 



	91.
	Якщо перехід база-емітер ввімкнений у прямому напрямку, а колекторно-базовий перехід ввімкнений в зворотному напрямку то це… 

	92.
	Якщо перехід база-емітер ввімкнений у прямому напрямку, а колекторно-базовий перехід ввімкнений в прямому напрямку,то це… 

	93.
	Якщо перехід база-емітер ввімкнений в зворотньому напрямку і одночасно колекторно-базовий перехід теж в зворотному напрямку, то це … 

	94.
	Якщо колекторно-базовий перехід ввімкнений в прямому напрямку, а перехiд база-емітер - в зворотному, то це … 


	95.
	На рисунку зображено…. 



	96.
	На рисунку зображено…. 



	97.
	Напрямок стрілки эмиттерного  контакту транзистора (n-p-n або p-n-p) визначає … 




	98.
	Емітер транзистора призначений для … 


	99.
	Колектор транзистора призначений для … 


	100.
	Активний режим роботи транзистора використовується для … 

	101.
	Від яких струмів залежить струм колектора транзистора? 

	102.
	Від яких струмів залежить струм емітера транзистора? 

	103.
	Від яких напруг залежить струм бази транзистора? 

	104.
	У схемі ЗЭ вхідний сигнал подається на базу, а вихідний сигнал... 

	105.
	У схемі ЗК вхідний сигнал подається на базу, а вихідний сигнал... 

	106.
	У схемі ЗБ вхідний сигнал подається на емітер, а вихідний сигнал… 

	107.
	Вхідна статична характеристика біполярного транзистора включеного за схемою «загальний емітер»-це… 

	108.
	Вихідна статична характеристика біполярного транзистора включеного за схемою «загальний емітер»-це… 

	109.
	На схемі зображено підсилювальний каскад … 
[image: image18.png]pri TpansmcTopy +++_2016,pdf - Adobe Reader =HROR X
File Edit View Document Tools Window Help *

H & e /2 O® 5% -5 [ A
= OULLVIIVIR CR

CXeMbl BKITHOYEHUs1 onpedensercs Mo BblIBOAY (3MEKTpody) TpaHsucTopa,
A 06LUMM NS BXOAHOW W BBIXOAHOW Lieneii Mo nepeMeHHOMY TOKY.







	110.
	На схемі зображено підсилювальний каскад … 
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	На схемі зображено підсилювальний каскад … 
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	112.
	За якою схемою включення транзистора каскад підсилення зміщує фазу вихідного сигнала, по відношенню до вхідного, на 180 град? 

	113.
	Коефіцієнт підсилення багатокаскадного підсилювача, що містить n каскадів, визначається…. 

	114.
	На рисунку зображена схема електронного підсилювача. Які функції виконує дільник напруги на резисторах R1 та R2? 
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	Коефіцієнт підсилення - ... 

	116.
	Для схеми наведеній на рисунку, коефіцієнт посилення по струму ... 
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	117.
	Які функції виконують паралельно з’єднані  елементи Re та Ce? 
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	118.
	Межова частота коефіцієнта передачі струму… 

	119.
	У схемі з загальним емітером струм колектора … 

	120.
	Як співвідносяться коефіцієнти підсилення за напругою каскадів з загальним емітером, з загальним колектором, з загальною базою … 


	Тема 7. Фізичні процеси в польових транзисторах
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	На рисунку зображено ... 
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	На рисунку зображено ... 
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	На рисунку зображено ... 
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	На рисунку зображено ... 



	139.
	На рисунку зображено ... 



	140.
	На рисунку зображено ... 



	Тема 8. Підсилювач сигналів  на польовому транзисторі

	141.
	Термостабiльна точка польового транзистора це…. 

	142.
	До диференційних параметрів польових транзисторів відноситься….. 

	143.
	До диференційних параметрів польових транзисторів відноситься….. 

	144.
	Крутість стоко-затворної характеристики S ….. 

	145.
	Диференцiальний внутрiшнiй опiр Rд … 

	146.
	Статичний коефiцiєнт пiдсилення М …. 

	147.
	Статичний коефiцiєнт пiдсилення М визначається як…. 

	148.
	Диференцiальний внутрiшнiй опiр Rд визначається як … 
 

	149.
	Крутість стоко-затворної характеристики S визначається як … 

	150.
	На рисунку зображено ... 


	151.
	На рисунку зображено ... 



	152. 
	Резистор R1 призначений для ... 


	153.
	На рисунку зображено ... 


	154.
	Резистор R1 призначений для ... 


	155.
	Резистори R1та R2 призначені для ... 



	156.
	Конденсатори С1та С2 … 


	157.
	На рисунку зображено …. 



	158.
	Резистор Rв призначений для…. 


	159.
	При включенні підсилювального каскаду за схемою з загальним витоком вихідна напруга … 

	160.
	При включенні підсилювального каскаду за схемою з загальним стоком вихідна напруга …

	Тема 9. Операційні підсилювачі

	161.
	На рисунку зображено …. 


	162.
	На рисунку зображено …. 


	163.
	Вхідна напруга операційного підсилювача з інвертуючим входом визначається як …. 

	164.
	Вихідна напруга операційного підсилювача з інвертуючим входом визначається як …. 

	165.
	Коефіцієнт підсилення  напруги операційного підсилювача з негативним зворотним зв’язком та інвертуючим входом визначається як  

	166.
	Коефіцієнт зворотного зв’язку ОП з негативним зворотним зв’язком та неінвертуючим входом визначається як….

	167.
	Коефіцієнт підсилення напруги ОП з негативним зворотним зв’язком та неінвертуючим входом визначається як…. 

	168.
	На рисунку зображено ... 


	169.
	Вихідна напруга операційного підсилювача визначається як ... 



	170.
	Коефіцієнт передачі резистивного дільника для сигналу Uвх2 визначається як ... 


	171.
	Коефіцієнт підсилення напруги по першому входу визначається як... 



	172.
	Коефіцієнт підсилення напруги по першому входу визначається як...



	173.
	Якщо значення опорів резисторів задовольняє рівняння R1 ( R4  = R2 ( R3, то вихідна напруга операційного підсилювача визначається як ... 



	174.
	На рисунку зображено ... 


	175.
	Вихідна напруга операційного підсилювача визначається як ... 



	176.
	На рисунку зображено ... 


	177.
	Напруга на виході операційного підсилювача визначається за формулою … 


	178.
	На рисунку зображено ... 



	179.
	Напруга на виході операційного підсилювача визначається за формулою … 


	180.
	На рисунку зображено … 
 

	181
	Аналоговий (безперервний, неподільний) електричний сигнал представляє ….   


	182
	Дискретні електричні сигнали – це ….

	183
	Дискретні електричні сигнали можна поділити на…  

	184
	Аналоговим перетворювачем називається… 

	185
	Аналоговий перетворювач характерезується…

	186
	Перетворювачі електричних сигналів…

	187
	Лінійні перетворювачі електричних сигналів мають… 

	188
	До лінійних перетворювачів електричних сигналів  належать…  

	189
	Нелінійні перетворювачі електричних сигналів мають коефіцієнт перетворення, який…  

	190
	До нелінійних  перетворювачів  електричних  сигналів відносяться… 

	191
	Електричним фільтром називають…

	192
	Активними фільтрами називають…

	193
	Фільтр високих частот забезпечує пропуск сигналів, спектральні складові яких мають частоту…

	194
	На рисунку зображено….
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	На рисунку зображено…  
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	196
	Комплексний коефіцієнт передачі фільтру високих частот описується рівнянням …

	197
	На рисунку зображено….
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	На рисунку зображено…  
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	199
	Комплексний коефіцієнт передачі фільтру низьких частот описується рівнянням…


	200
	Смуговий фільтр служить для…. 
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	Основними причинами нестабільності частоти електронних автогенераторів є… 
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	Кварцовий резонатор має… 
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